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Prof. dr hab. Arkadiusz Brarika Poznan, 21 grudnia 2023

Ocena osiagniecia i dorobku naukowego dr. inz. Karola Antoniego Stasiewicza w
zwiazku z postepowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Pan dr inz. Karol Stasiewicz ukonczyt studia magisterskie w 2004 roku na Politechnice
Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki Instytut Inzynierii Fotonicznej i Mikromechaniki.
Stopien doktora nauk technicznych zostat nadany Panu Stasiewiczowi uchwatg Rady Nau-
kowej Wydziatu Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w roku
2010 na podstawie rozprawy pod tytutlem ,,Wplyw przewezenia widkna na mozliwosci
ksztattowania warunkéw propagacji swiatta w wybranych elementach $wiattowodowych”.
Promotorem rozprawy doktorskiej byt Prof. dr hab. inz. Leszek Jaroszewicz. Kariera
zawodowa Pana Stasiewicza, zwigzana jest z Wojskowg Akademig Techniczna, w ktdrej roz-
poczat prace w roku 2008 jako asystent i gdzie po doktoracie od 2011 do chwili obecnej
zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Zaktadzie Technicznych Zastosowan Fizyki
Wydzialu Nowych Technologii i Chemii.

Postgpowanie habilitacyjne dr inz. Stasiewicza zostato wszczete 21 czerwca 2023 roku w
dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inzynieria materiatowa. Jako
osiggniecie naukowe stanowigce podstawe postepowania habilitacyjnego, dr inz. Stasiewicz
przedstawit cykl dwunastu publikacji zatytutowane ,,Hybrydowe potgczenie materiatéw o
zmiennych parametrach fizyko-chemicznych z widknami Swiattowodowymi dla potrzeb
czujnikowych™. Do wniosku o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dotgczone
zostaty: autoreferat wraz z wykazem osiggnie¢ naukowych, kopie artykutow sktadajacych si¢
na osiggnigcie naukowe, stosowne oswiadczenia wspdtautorow publikacji oraz kopia
dyplomu doktorskiego.

W autoreferacie zawarte zostato syntetyczne przedstawienie rozwoju naukowego oraz osig-
gnie¢ badawczych habilitanta przed i po uzyskaniu stopnia doktora. Omdéwione zostaty: cele
naukowe osiggniecia, zastosowane metody badawcze, osiagniete wyniki oraz mozliwos¢ ich
potencjalnego wykorzystania. W autoreferacie podana zostata informacja o aktywnosci
naukowej kandydata oraz jego osiggnieciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz
popularyzujacych nauke. Wykaz osiggnieé naukowych zawiera m.in. zestawienie wszystkich
opublikowanych prac kandydata z podzialem (oznaczonych literami od A do E) na:
publikacje przed i po doktoracie, publikacje w czasopismach o zasiegu miedzynarodowym i
publikacje krajowe (w jezyku polskim), publikacje w materiatach konferencji migdzy-
narodowych i krajowych. Wykaz osiggni¢é zawiera informacje o wystapieniach na krajowych
lub miedzynarodowych konferencjach naukowych, o uczestnictwie w pracach zespotow
badawczych realizujgcych projekty finansowane w drodze konkurséw, o odbytych stazach



badawczych oraz informacje o dziatalnosci recenzenckiej. Zawiera rowniez informacje
naukowometryczne.

Przedstawione dokumenty spetniajag wymagania formalne wniosku o nadanie stopnia doktora
habilitowanego. Przedmiotem oceny sa: 1) cykl 12 publikacji wskazany przez habilitanta jako
osiagnigcie naukowe, 2) aktywnosé naukowa, ktora obejmuje caty dorobek naukowy, a takze
osiggnigcia dydaktyczne, organizatorskie i popularyzatorskie habilitanta.

Ocena osiggni¢cia naukowego

Na cykl publikacji stanowigcych podstawe postepowania habilitacyjnego sktada sie dwa-
nascie powigzanych tematycznie, oryginalnych prac naukowych opublikowanych w czaso-
pismach, znajdujgcych si¢ na liscie Journal Citation Reports (JCR). Prace opublikowane
zostaty w okresie osmiu lat (w latach 2016-2023) i oznaczone zostaty literg H z numerami od
1 do 12. Wszystkie prace sg wieloautorskie z liczbg autoréw zmieniajacg si¢ od 2 do 7. W
pigciu pracach habilitant jest pierwszym autorem i, co nalezy podkresli¢, réwniez w wig-
kszosci prac jest autorem korespondencyjnym. Prace sktadajace si¢ na rozprawg habilitacyjng
opublikowane zostaty w czasopismach o dobrej renomie naukowej. Potowa prac ma czynnik
wplywu (impact factor, IF) wigkszy niz 3, a Srednia wartos¢ IF na prace wynosi ok. 2,9.
Oddzwiek tych prac w literaturze nie jest duzy. Biorgc jednak pod uwage, ze wigksza czgs¢
prac zostata opublikowana stosunkowo niedawno to liczba cytowan (srednio okoto jedno na
prace) nie budzi zastrzezen. Mozna zatem uznad, ze charakterystyka wskaznikowa cyklu
publikacji wypada pozytywnie.

Ze wzgledu na to, ze w powstanie prac zaangazowanych byto az 16 wspdtautorow, kwestia
dominujgcej roli habilitanta zostata szczegétowo przeanalizowana. Z materialéw postgpo-
wania habilitacyjnego, w ktérych habilitant okresla wkfad wiasny w powstanie artykutu, z
oswiadczen wspotautoréow, z oswiadczen Author Contributions zamieszczanych w publi-
kacjach czesci wydawnictw oraz z faktu petnienia roli autora korespondencyjnego w
wigkszosci publikacji wynika, ze habilitant mial dominujgcy wktad w powstanie cyklu publi-
kacji. W zalagczonych oswiadczeniach wkiad poszczegdlnych wspdtautordw w powstanie
pracy zostat opisany szczegétowo dla kazdej publikacji. We wszystkich przypadkach habili-
tant zaangazowany byl w istotne etapy powstawania pracy takie jak koncepcja i
przeprowadzenie badan, interpretacja i opracowanie wynikdéw, przygotowanie i wystanie
manuskryptu do druku.

Celem badawczym rozprawy jest opracowanie i zbadanie nowych hybrydowych uktadéw
powstatych przez tgczenie wytworzonego przewezenia widkna swiattowodowego z wybra-
nymi materiatami. Cel badan zwiagzany jest $cile z koncepcjg stworzenia zminiatury-
zowanych czujnikdw pracujagcych w trybie wewngtrznego pomiaru (in-line), w ktorych
zmodyfikowane widkno optyczne pokryte jest funkcjonalnym ptaszczem. Ten ogdlny cel
rozprawy jest realizowany wyraznie i konsekwentnie we wszystkich dwunastu pracach zatem,
W mojej ocenie, wymdg powigzania tematycznego cyklu publikacji jest bezspornie spet-
niony. Dla osiagniecia zatozonego celu, badania prowadzone byly za pomocg wielu
komplementarnych technik pomiarowych, symulacji oraz analiz fizyko-chemicznych. Wazna
czescig badan bylo odpowiednie przygotowanie samych uktadéw hybrydowych i stanowisk
pomiarowych oraz stanowiska FOTET do wytwarzania roznego ksztattu dwustronnych
przewezek swiattowodowych. Wiele z zaproponowanych i realizowanych w procesie bada-



wczym rozwigzan (w tym rozwigzan technologicznych) mozna uzna¢ za znaczace dla
inzynierii materialowej czy ogdlniej dla dziedziny nauk inzynieryjno-technicznych.

W pracach wykorzystany jest szeroko efekt fizyczny oddziatywania wigzki optycznej
(poprzez fale zanikajgcg/wyciekajacg) z otoczeniem w obszarze przewgzenia. Kluczowym i
nietrywialnym zadaniem, realizowanym w publikacjach habilitanta, jest zatem wytworzenie
odpowiedniego przewezenia. Nastgpnym ogoélnym problemem jest odpowiednie pokrycie
funkcjonalne przewezenia, ktére stworzytoby stabilne i trwate warunki indukowania wpty-
wu zmian zewnetrznych czynnikéw (temperatury, zmian pola magnetycznego, skifadu
chemicznego otoczenia) przez zmiang ich wiasnosci materiatowych (np. wspoétczynnika
zalamania, grubos¢) na parametry propagujgcej si¢ w Swiattowodzie wigzki $wietlnej
(amplituda, polaryzacja, absorpcja widmowa, itp.). Duzym wyzwaniem jest tez wykonanie
zabezpieczenia ptaszcza zamykajgcego przewegzenie. W cyklu prac osiggniecia naukowego,
w zaleznosci od zastosowanych pokry¢ przewezenia (ich interakcji z wyciekajaca falg i
otoczeniem) oraz docelowego rodzaju czujnika, mozna wyrozni¢ cztery grupy tematyczne
realizowane odpowiednio w pracach H1-H3, H4-H7, H8-H10, H11-H12.

Pierwsza grupa prac przedstawia podstawowa koncepcje tworzenia hybrydowych czujni-
kéw z zastosowaniem przewezenia Swiattowodowego - w tym sensie prace te, szczegdlnie
H1, mozna uznac za bazowe dla calego cyklu. Zastosowanym materiatlem sg alkany wyzsze
oraz alkany z nanoczgsteczkami (NP). Wykorzystywanym mechanizmem efekt zmiany
wspdtczynnika zalamania przy zmianie stanu skupienia, ktéry blokuje lub umozliwia pro-
pagacje swiatla w swiatlowodzie.

W pracy H1 pokazano mozliwo$¢ budowy okreslonych czujnikdw progowych temperatury.
Swiatlowodowe czujniki temperatury to znany typ czujnikéw, ktdre dostgpne sa w ofercie
komercyjnej. Zaproponowana w H1 koncepcja wykorzystania alkandw zwraca jednak uwage
szeregiem zalet tego nowego rozwigzania takich jak duza niezawodnos$¢ i stabilnosé oparta
na cyklach topnienie-krzepnigcie, szerokie spektrum mozliwych temperatur przejscia jak
rowniez dostgpnos¢ i niska cena zastosowanych materialéw. Niewatpliwie godnym
podkreslenia jest rozwigzanie przez habilitanta szeregu problemdéw zwigzanych z
zastosowaniem nowych materiatlow (m.in. w fazie ciektej) tworzacych ptaszcz przewgzenia
oraz detekcjg zmian parametrdw optycznych wigzki swietlnej.

Praca H2 stanowi rozwinigcie badan wykonanych w H1. Zaproponowano w niej dokonanie
modyfikacji wtasnosci fizycznych alkandéw przez dodanie nanoczasteczek ‘siarczku cynku
domieszkowanego magnezem. Celem domieszkowania bylo gléwnie zbadanie mozli-
wosci zmniejszenia efektu histerezy w czujniku temperatury przez wykorzystanie zjawiska
krystalizacji heterogenicznej. Wyniki badan wskazujg, ze odpowiednie domieszkowanie
nanoczasteczkami wplywa na  zmniejszenie histerezy w procesie grzania-chtodzenia.
Otrzymany zostal zatem interesujagcy wynik, pokazujacy praktyczng metode redukcji
niekorzystnego efektu i mogacy tym samym mieé¢ wplyw na przyszte wdrozenie tego typu
czujnikdw.

W trzeciej publikacja H3,  przeprowadzone zostaly badania z hexa-dekanem domie-
szkowanym nanoczgsteczkami magnetycznymi (F304). Zastosowanie czgsteczek magne-
tycznych nalezy uzna¢ za interesujgce rozszerzenie badan w HI i H2, ktére otwiera
dodatkowe (poza temperaturg) mozliwosci zmiany parametréw propagowanego $wiatta za
pomocg pola magnetycznego. Otwiera to mozliwosci tworzenia nowego rodzaju czujnika
wykrywajacego pole magnetyczne. W szczegdlnosci, za cenne i warte dalszych prac uwazam



pokazanie w H3 mozliwosci dynamicznego sterowania parametrami polaryzacyjnymi wigzki
swietlnej w $wiatlowodzie za pomoca cieczy magnetycznych (mieszanin alkandéw i NP
magnetycznych).

W _drugiej grupie prac (H4-H7) w badaniach jako material pokrycia zastosowane zostaty
materiaty cieklokrystaliczne (CK). Charakterystyczng cechg CK jest ich optyczna anizo-
tropowosé, ktora pozwala na odpowiednie zmiany wspdtczynnika zatamania otoczenia
przewezki swiattowodowej. Zatem, za pomocg temperatury lub pola elektrycznego mozna
efektywnie zmienia¢ sredni wspdtczynnik zatamania ptaszcza a co za tym idzie kontrolowaé
parametry optyczne wigzki Swietlnej.  Wykorzystanie tego oryginalnego mechanizmu
wymagato rozwigzania problemu potaczenia technologii swiattowodowej z CK. W tym celu
zaproponowana i zbudowana zostata odpowiednia komoérka CK z umieszczong przewezka
Swiattowodowg. Komdrka zapewniata odpowiednie orientowanie  molekut CK i w
konsekwencji sterowanie wspdfczynnikiem ztamania za pomocg pola elektrycznego. Ponadto
w komoérkach CK zapewniono kontrole temperatury oraz realizacj¢ trzech podstawowych
standw uporzadkowania: planarnego, homeotropowego i skregconego.

Takie rozwigzanie oparte na CK ptaszczu i nowej platformie pomiarowej zostalo opisane i
przetestowane w pracy H4 z uzyciem standardowego swiatlowodu telekomunikacyjnego
oraz nematycznej mieszaniny ciektokrystalicznej (1550C1). Jak pokazano w H4, sterowanie
direktorem CK za pomocg pola elektrycznego i temperatury pozwala uzyskaé (przez zmiang
wspotezynnika zatamania) mozliwo$¢ wplywania na parametry propagacji wigzki (zakres
widmowy, tlumienie lub wzmocnienie wybranych dtugosci fal, stan polaryzacji). Pokazanie
wptywu dynamicznego oddziatywania za pomocg materialu CK na wigzke swietlng w stru-
kturze Swiattowodowej otwiera nowe potencjalne mozliwosci tworzenia zaawansowanych
czujnikow wybranych wielkosci fizycznych.

Praca HS jest bezposrednig kontynuacja pracy H4 i przyktadem jej wykorzystania. Gtéwnag
jej nowoscig bylo takie dobranie parametréw, aby powodowaty wyttumienie/wzmocnienie
okreslonych dtugosci fal tworzac tym samym filtr szerokopasmowy. W ramach publikacji
przeanalizowano wybdr okreslonych parametréw Swiattowodu oraz charakterystyk CK
wplywajgcych na uzytecznos¢ takiego szerokopasmowego filtra in-line. Prace H6 mozna
uzna¢ za dalsza kontynuacje badan podjetych w H4. W pracy zastosowano inne substancje
CK (6CHBT i mieszaning E7) o znacznie wigkszych wspdtczynnikach zatamania co umo-
zliwiato uzyskanie propagacji na zasadzie pasma wzbronionego. Szczegdtowo przeana-
lizowano i wykazano wplyw trzech orientacji struktury CK na uzyskanie propagacji w
szerokim zakresie widmowym.

Badania przeprowadzone w H7 mozna postrzega¢ jako probg uzyskania zmian parametréw
optycznych wigzki sSwietlnej w komdrkach z przewezeniami $wiattowodowymi  przez
modyfikacje wtasciwosci otaczajgcego przewezke Swiattowodowg materiatu CK. Mody-
fikacja materiatu CK 1550 polegata na domieszkowaniu go NP ziota. Badania pokazaty
kluczowe znaczenie odpowiedniego doboru st¢zenia nanoczgstek oraz ich mozliwego
wplywu na zmniejszenie czasow przetgczania oraz redukcje napiecia koniecznego do petnego
przeorientowywania CK. W pracy wskazano na szereg probleméw materiatowych i techno-
logicznych, ktére powinny by¢ przedmiotem dalszych prac i w tym sensie H7 inicjuje pewng
$ciezke badawczg z wykorzystaniem okreslonej struktury hybrydowe;.



Wszystkie cztery prace (H4-H7) nalezy uzna¢ za istotny wkiad w poszukiwania prze-
strajalnych materialow anizotropowych dla celow budowy zaawansowanych czujnikéw.
Mozna spodziewaé si¢ tez, ze zaproponowane rozwigzania technologiczne wykorzystujace
specjalng CK komdrke pomiarowa bedg mogly znalezé poza laboratoryjng realizacje. W
mojej ocenie, prace H4-H7, stanowig przyktad rozwigzania interesujacego i dobrze
postawionego problemu badawczego.

Trzecia grupa prac H8-HI10 jest kolejnym etapem poszukiwan mozliwosé modyfikacji
otoczenia przewezenia $Swiattowodowego w celu kontrolowania zmiany okreslonych para-
metrow optycznych wigzki swietlnej. Podstawowy pomyst polega na potaczeniu cienkich
warstw metalicznych z przewezonymi widknami $wiattowodowymi oraz otoczenie ich
anizotropowym materiatem dielektrycznym z mozliwoscig kontroli jego wspdiczynnika
zatamania. Jest to bardzo oryginalne i znaczace uogdlnienie prac dotyczacych czujnikow
swiatlowodowych opartych na efekcie powierzchniowego rezonansu plazmonowego
(SPR). Wykorzystanym mechanizmem jest zaleznos¢ sygnatu rezonansowego od wspot-
czynnika zatamania $wiatla otaczajacego osrodka oraz rodzaju i jakosé osadzonego metalu.

Warto podkreslié, ze efekt SPR wymaga spetnienia wielu warunkéw zwigzanych m.in. z
parametrami przewezenia czy rodzajem, wlasnosciami i gruboscig pokrywajgcej warstwy
metalicznej. W zwiazku z tym przeprowadzenie przez habilitanta w H8 symulacji (za
pomoca programu Mode Solution) w celu okreslenia odpowiednich warunkéw SPR dla
warstw metalicznych (Au, Ag, Ti) oraz standardowego widkna jednomodowego (SMF-28)
nalezy uznaé za bardzo wihasciwy element metodologii dla badan w nastepnych pracach H9,
H10. Ponadto otrzymane wyniki mogg by¢ przydatne réwniez przy projektowaniu
hybrydowych czujnikéw swiattowodowych wykorzystujgcych efekt SPR.

Publikacja H9 jest z pewnoscig wiodgcg pracg w temacie mozliwosci budowy zaawanso-
wanych czujnikow w oparciu o zmiany wilasnosci fizycznych otoczenia przewezki
swiattowodowej. Wykorzystuje si¢ w niej poprzednie doswiadczenia na temat mozliwosci
zmian wspofezynnika zalamania otoczenia przewezki za pomocg materiatéw anizotropowych
CK (publikacje z drugiej grupy tematycznej) oraz wiedz¢ uzyskang z symulacji (H8) o opty-
malnych parametrach pokrycia metalicznego. W pracy pokazano, m.in. jak pod wptywem
przytozonego napiecia sterujacego uporzadkowaniem CK zmieniajg si¢ parametry optyczne
m.in. potozenie pikéw rezonansowych powstale na granicy dielektryk-metal. Praca posiada
przemyslane i dobrze przygotowane przedstawienie graficzne zastosowanych metod pomia-
rowych oraz badanych struktur.

W HI10 przeprowadzono badania komdrek CK zawierajacych przewgzenie $wiattowodowe
pokryte Ag lub bimetaliczng nanowarstwg Ag/Au. Praca jest bezposrednig kontynuacjg HO.
Wykazano w niej, ze dla warstw réznych metali szlachetnych mozliwe jest uzyskanie
zawezenia piku rezonansowego oraz, ze najlepsze rezultaty mozna osiggngé dla warstw
bimetalicznych z warstwa srebra pokrytg warstwg ztota.

Niewatpliwie mozna stwierdzi¢, ze prace trzeciej grupy tematycznej, przez wprowadzenie
optycznie anizotropowego otoczenia przewezenia $wiattowodowego z naniesiong warstwg
metali szlachetnych, rozszerzaja koncepcje wykorzystania efektu rezonansu plazmonowego
do tworzenia czujnikéw typu in-line do wykrywania zmian pdl elektrycznych lub zmian
wspofczynnika zatamania otoczenia.



W _czwarte] — ostatniej grupie tematycznej badana byla mozliwos¢ wykorzystania procesu
adsorpcji na warstwie polimeru (H11) oraz warstwie tlenku grafenu (H12) naniesionej na
przewezenie $wiattowodowe w celu wykrywania niebezpiecznych zwigzkéw oraz okre-
Slonych rodzajéw gazéw. Zaréwno HI11, jak i HI12 s3 niedawno opublikowanymi pracami.
Habilitant, jak podkreslone zostalo w autoreferacie, uwaza je za kluczowe dla przedtozonego
osiggniecia naukowego. W obu pracach jest on pierwszym autorem, autorem koresponden-
cyjnym, autorem o duzym udziale w ich tworzeniu. Mozna przypuszczaé, ze duze doswiad-
czenie habilitanta m.in., w technologii TOF mogto wydatnie przyczyni¢ si¢ do stworzenia
tych prac. Obie prace posiadajg duzy potencjal aplikacyjny i wpisuja si¢ w rosngce zainte-
resowanie zminiaturyzowanymi, odpowiednio czutymi, niezawodnymi i jednoczes$nie tanimi
czujnikami wykrywajacymi substancje niebezpieczne.

W publikacji H11 do pokrycia przewezenia zastosowano polimer (HBFA) wrazliwy na
zwigzki siarko- i fosforoorganiczne lub szerzej na toksyczne s$rodki chemiczne. Adsorpcja
tych zwigzkow zmienia parametry optyczne (wspotczynnik zatamania) i rozmiar (pokrycia)
przewezenia, co w efekcie wptywa na warunki propagacji swiatta. W pracy wykazano m.in.
mozliwos¢ wykrywania zwigzkéw symulujgcych szkodliwe substancje oraz dokonano szero-
kiego uzasadnienia wyboru substancji i znaczenia takich badan.

W H12 badaniom podano mozliwos¢ stworzenia nowego czujnika gazéw z wykorzystaniem
przewezenia Swiattowodowego oraz nalozonych na nie warstw grafenowych. W koncepcji
czujnika wykorzystano bardzo dobre wlasciwosci adsorpcyjne tleneku grafenu GO oraz efekt
zmiany potencjatu chemicznego grafenu wywotywany adsorpcjg czasteczek gazu. Efekt ten
zmienia wspdfczynnik zatamania grafenu i wplywa na wigzke Swiatta, co z kolei mogto by¢
rejestrowane w opracowanej technologii pomiarowej. Wartym podkreslenia osiggnigciem jest
uzyskanie rezultatu powtarzalnego nanoszenia warstw grafenowych na struktury przewegzek
swiattowodowych. Badania przeprowadzono dla trzech gazdéw: azotu, wodoru oraz
mieszaniny LPG (propan-butan). W rezultacie przeprowadzonych badan, pokazana zostata
mozliwosé potaczenia TOF z warstwg GO i wykorzystania procesu adsorpcji w okreslonych
materiatach Swiattowodowego czujnika zdolnego wykrywaé obecnos¢ réznych gazow.

Lektura publikacji H11-H12 wskazuje, ze wykorzystanie procesu adsorpcji jako mechanizmu
tworzenia specjalistycznych czujnikéw $wiattowodowych ma duzy potencjat aplikacyjny i
powinno by¢ kontynuowane. Badania przeprowadzone zostaty z duzg starannoscig i mozna
oczekiwac, ze uzyskane wyniki bedg znajdowad trwaly oddzwiek w literaturze tematu.

Podsumowujac te cze$¢ opinii stwierdzam, ze w rezultacie przeprowadzonych badan
dr inz. Stasiewicz uzyskat szereg wynikow rzucajgcych nowe swiatto na mozliwosci two-
rzenia czujnikéow swiattowodowych, proponujac i wykorzystujac roézne rodzaje potaczen
przewezenia swiattowodowego z materiatami o réznych wiasciwosciach fizyko-chemicznych.
Przedstawit koncepcje oraz praktyczne realizacje wplywania na parametry propagacyjne
wigzki swietlnej. W mojej ocenie, kluczowym i trwatym wktadem przedtozonego osiagnigcia
w dziedzing nauk inzynieryjno-technicznych jest pokazanie mozliwosci wykorzystania w
technologii czujnikow swiattowodowych materialéw o anizotropowych wiasnosciach opty-
cznych, powiazanie ich z efektem SPR, a takze wykorzystanie nowych rozwigzan wykry-
wania obecnos¢ gazéw (w tym gazdw szkodliwych i niebezpiecznych) opartych na adsorpcji
w materiatach pokryciowych przewgzenia. Prezentowane koncepcje oraz dobdr metod
badawczych, przygotowanie technologii i stanowisk pomiarowych, przeprowadzone ekspe-



rymenty, a takze analizy uzyskanych wynikdéw $wiadczg niewatpliwie o duzych umie-
jetnosciach i dojrzatosci naukowej habilitanta.

Ocena istotnej aktywnos$ci naukowej, osiaggnie¢ dydaktycznych, organizacyjnych oraz
popularyzujgcych nauke

Dr inz. Stasiewicz jest wspdotautorem 28 publikacji, w tym 22 opublikowanych w czaso-
pismach z listy JCR. Z tej liczby 6 zostalo opublikowanych przed uzyskaniem stopnia
doktora. Habilitant jest tez wspdtautorem prawie 40 (10 przed doktoratem) réznego rodzaju
doniesien konferencyjnych ~w materiatach konferencji krajowych i migdzynarodowych.
Duzo skromniej przedstawia si¢ aktywnos¢ dr inz. Stasiewicza zwigzana z wystgpieniami na
konferencjach naukowych. W okresie po doktoracie wszystkie jego wystapienia ograniczaja
si¢ wytgcznie do kilkunastu prezentacji plakatowych.

Gléwne zainteresowania naukowe habilitanta w naturalny sposéb zwigzane sg z tematem
habilitacji, tzn. z hybrydowymi potgczeniami réznych materiatdéw z wioknami Swia-
ttowodowymi dla potrzeb tworzenia urzagdzen czujnikowych. Znaczna czgs¢ prac w dorobku
naukowym stanowi rozszerzenie, kontynuacje lub uzupetnienie prac HI-H12. W mojej ocenie
mozna to postrzegac jako przejaw konsekwentnego podejscia do rozwigzywania stawianych
probleméw badawczych i co za tym idzie dojrzalosci naukowej habilitanta. Obszar
zainteresowan naukowych dr inz. Stasiewicza nie ogranicza si¢ jednakze tylko Scisle do
tematyki habilitacji. Przedmiotem przeprowadzonych badan byty rowniez taczenia widkien
krysztatu fotonicznego ze standardowym s$wiattowodem czy fotodetektory przeznaczone do
pracy w temperaturach 200-300 K w zakresie podczerwieni. Catosciowa ocena osiggniec
naukowych jest zatem pozytywna. W dorobku naukowym habilitanta mozna zauwazy¢ brak
samodzielnie opublikowanej pracy. Dostrzec mozna tez brak miedzynarodowej wspdtpracy
badawcze;j.

Wskazniki dokonan naukowych nie budza specjalnych zastrzezen. Sumaryczny impact factor
wynosi ~ 56. Sredni IF publikacji wynosi zatem ok. 2, co mozna okresli¢ jako znaczng
wartos¢. Liczba cytowan wedlug bazy Web of Science jak podaje habilitant wynosi 97 (bez
autocytowan), a indeks Hirscha 7. Oba te wskazniki mozna uznaé, jak na reprezentowang
dyscypling inzynierii materialowej, za wynik zadowalajacy.

Od poczatku swojej kariery naukowej dr inz. Stasiewicz intensywnie uczestniczyl w
badaniach realizujacych projekty (krajowe) finansowane w drodze konkurséw. Petnit w nich
funkcje wykonawcy, kierownika pracy, kierownika B+R, pomystodawcy i kierownika proje-
ktu. Zaangazowany byt w wysoko budzetowe projekty POIR i realizowat projekt NCN —
Miniatura. Ponadto, warte podkreslenia jest odbycie przez dr inz. Stasiewicza trzech stazy:
trzymiesigcznego w Niemczech (MOETZ) i USA (IBM) z ramienia NCBIR z zarzgdzania
infrastrukturg badawcza, trzymiesigcznego stazu w Univerity of California jako uczestnik
programu TOP500 Innovators z ramienia MNiSW oraz ponad pdtrocznego stazu naukowo-
badawczego w wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce.

Dr inz. Stasiewicz pelnit funkcje redaktora goscinnego w czasopismie Polymers oraz byt
recenzentem ponad dziesigciu artykutow w czasopismach z dziedziny optyki i technologii
swiatlowodowej. Uczestniczyl w recenzowaniu wnioskéw o finansowanie badan m.in. z
ramienia NCBiR. Warto odnotowac, ze jest tez wspoitworeag zgloszenia patentowego na
progowy czujnik temperatury. Powyzsza aktywnos$¢ jest dobrym prognostykiem dalszego



pomyslnego rozwoju kariery naukowej habilitanta. Ten fragment oceny wypada bardzo
pozytywnie.

Bardzo pozytywnie przedstawiajg si¢ rdwniez osiggnig¢cia dydaktyczne habilitanta.

Dr inz. Stasiewicz aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym [FT WTC WAT.
Przygotowywat i przeprowadzal éwiczenia, laboratoria, wyklady, seminaria, z fizyki i zaje¢
inzynieryjno-technicznych w ponadnormatywnym wymiarze godzin przypisanych stanowisku
adiunkta badawczo-dydaktycznego w WAT. Dodatkowo w ramach wspotpracy z
Politechnikg Warszawska prowadzit laboratoria specjalistyczne, w tym w jezyku angielskim z
grupami programu ERASMUS. Byl opiekunem naukowym pigtnastu dyplomantow studiow
kierunku inzyniera materialowa oraz promotorem pomocniczym dwoch obronionych dokto-
ratow.

Od poczatku swojej obecnosci w WAT wykazywat duzg aktywnos¢ w dziataniach orga-
nizacyjnych oraz popularyzujgcych nauke. Jeszcze jako doktorant byt zaangazowany w
inicjatywy popularyzujace naukg, takie jak Festiwal Nauki czy Noc Badaczy. Obecnie jest
cztonkiem stowarzyszenia TOP500 Innovators i cztonkiem stowarzyszenia Photonics Society
of Poland.

Dr inz. Stasiewicz byl aktywnie zaangazowany we wspolorganizowanie procesu dyda-
ktycznego uczelni m.in., pehit funkcje zastepcy Dyrektora Instytut Fizyki Technicznej,
opracowywat wdrozenie nowego Kanonu Fizyki, uczestniczyl w organizacji procesu
ksztatcenia w trybie zdalnym (2020), bylem cztonkiem Komisji ds. Ksztatcenia, jest
cztonkiem Senatu z grupy adiunktow i asystentéw. Ponadprzecigtne zaangazowanie dr inz.
Stasiewicza zostato docenione kilkoma odznaczeniami, w tym Medalem Komisji Edukacji
Narodowe;j.

Reasumujgc chciatbym stwierdzié, ze wyniki zawarte w przedstawionym do oceny cyklu
powigzanych tematycznie dwunastu publikacjach stanowia znaczny wktad habilitanta w
rozwoj fizyki materialowej. Moja ocena aktywnosci naukowej habilitanta jest réwniez
pozytywna. Tym samym osiggnigcia naukowe dr inz. Stasiewicza spetniaja ustawowe
warunki stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. Majac powyzsze na
uwadze, wnioskuje o dopuszczenie dr inz. Karola Antoniego Stasiewicza do dalszych etapdw
postepowania habilitacyjnego.
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